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Influéncia da concentracéo da solucéao precursora e do fluxo de
deposicado na morfologia de filmes finos de ZnO intrinseco pelo
sistema SPA

Andrey Escala Alves, Herval Ramos Paes Jr.

Os oxidos condutores transparentes (OCTs) sdo materiais bastante importantes para a
indUstria Optico-eletrénica, pois combinam baixa resistividade elétrica com excelente
transmitancia Gtica na regido do visivel. Esses materiais sdo comumente utilizados na forma
de filmes e compde partes importantes de dispositivos 6ptico-eletrénicos, como células solares
e telas de LED. Os filmes a base de 6xido de zinco (ZnO) sédo de destaque, comparados ao
OCT mais empregado atualmente (In203:Sn), devido a sua estabilidade quimica, sua
abundancia na crosta terrestre e possibilidade de obter filmes de qualidade por vias mais
econdmicas, como pela técnica de deposi¢do por spray-pirdlise. Existem diversos trabalhos
sobre ZnO produzidos por spray-pirélise na literatura; entretanto, a automatizacéo do sistema
de deposicdo € de grande importancia para garantir a reprodutibilidade dos filmes.
Recentemente, foi desenvolvido e patenteado um sistema de deposicdo de spray-pirdlise
automatizado (SPA), capaz de produzir dispositivos eletrbnicos. Este trabalho é parte do
projeto de dissertagcéo que propde a producéo e otimizagcao de producao de filmes de ZnO co-
dopados com boro e estanho pelo SPA. Neste estudo preliminar, portanto, foram avaliados 3
fluxos de deposicéo (0,5, 1,0 e 1,5 mL/min) e 3 concentracdes de solucéo percursora (0,1 M,
0,05 M e 0,025 M) de acetado de zinco em agua e alcool isopropilico na proporcdo de (2:1).
A temperatura de deposicdo e o tempo foram mantidos fixos em 450 °C e 30 min. Os
resultados obtidos por microscopia confocal revelaram que ha regibes de sais de néo-
decompostos na superficie do filmes. A medida que o fluxo é reduzido, é observado que o
namero dessas regibes diminui. Espera-se que a reducdo da concentracdo da solucao
precursora também contribua para a diminuicdo dessas regifes. A melhor combinacao desses
parametros serd utilizada com ponto central da otimizagcéo da producéo de ZnO (intrinsecos e
co-dopados com B e Sn) por SPA.
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